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TSM2N60CP MOSFET N-FET SMD Transistor 600V 2A 50W TO252

2,00€*
’ * Preise inkl. gesetzlicher MwsSt. zzgl.Versandkosten
I &
y | Marke: diverse

Bestell-Nr.: 8-892-87000

SMD
Power MOSFET

po #

N-FET MOSFET SMD Transistor TO252
SMD Transistor N-Kanal MOSFET 600V 2A 50W T0O252. SMD Leistungs-MOSFETs fiir Netzteile von TV, Monitor usw. Ersetzt viele Typen div. Hersteller

Technische Daten:

- Uds: 600 Volt

- Id: Drain Current: 2,0A

- Leistung: bis 50W

- Rds = Max. Drain-Source On-Resistance 8,000 Ohm
- UGS(th) = Min. Gate Threshold Voltage: 2,0 Volt

- td(on) = Turn-On Delay Time: 12ns

- td(off) = Turn-Off Delay Time: 30ns
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